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(54) Izolator przepustowy

(57) Izolator przepustowy zawiera korpus izolacyjny (1) z kotnie-
rzem uszczelniajgco-mocujgcym (3). W tym korpusie (1) utworzona
jestod strony kotnierza uszczelniajgco-mocujgcego (3) wewnetrzna
wzdtuzna komora wytacznika (2), a w jego zewnetrznej koricowce,
pomiedzy zewnetrznym czotem korpusu (11) i dnem wewnetrznej
wzdtuznej komory (12), osadzony jest styk przepustu (7). W we-
wnetrznej wzdtuznej komorze wytacznika (2) umieszczony jest po-
taczony ze stykiem przepustu (7) wytgcznik.

(3 zastrzezenia)

Al (21) 408203 (22) 20140513

(51) HO02J 3/01(2006.01)
GO5F 1/153(2006.01)

(71)  POLITECHNIKA SLASKA, Gliwice
(72) SIKORA ANDRZEJ; KULESZ BARBARA

(54) Ukfad transformatora prostownikowego
do zasilania trakcji miejskiej

(57) Ukfad transformatora prostownikowego do zasilania trak-
cji miejskiej skfadajacy sie z: transformatora tréjuzwojeniowego
z podobcigzeniowymi przetacznikami zaczepoéw zainstalowanymi
na uzwojeniach wtoérnych, uktadu prostownikowego zfozonego
z dwdch prostownikéow mostkowych szesciodiodowych potgczo-
nych réwnolegle, uktadu detekcji wartosci napiec¢ szczytowych
uzwojen wtoérnych transformatora, izolowanego wzmacniacza
operacyjnego mikroprocesorowego ukfadu sterowania i uktadu
wykonawczego charakteryzuje sie tym, ze do uzwojert wtérnych
transformatora prostownikowego (1) sg dotagczone ukfady detek-
ji (3) wartosci napiec szczytowych, a sygnaty wyjsciowe z uktaddw
detekcji (3) sq dofagczone na wejscia uktadu mikroprocesorowe-
go (5) za posrednictwem izolowanego wzmacniacza operacyjne-
go (4), przy czym sygnaty wyjsciowe z uktadu mikroprocesorowe-
go (5) sa dotaczone na wejécia uktadow wykonawczych (6), ktore
sq sprzegniete mechanicznie z przetacznikami zaczepdw (7).

(1 zastrzezenie)
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Al (21) 408222 (22) 201405 16
(51) HO02M 3/07 (2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakow
(72) PIROG STANISEAW; STALA ROBERT

(54) Uktad przeksztattnika rezonansowego
o przetagczanych kondensatorach

(57) W odmianie ukfad przeksztattnika rezonansowego o prze-
taczanych kondensatorach charakteryzuje sie tym, Zze sktada sie
z co najmniej dwoch potaczonych ze sobg szeregowo sekdji (1),
majacych na wejsciu dotgczony element o charakterze indukcyj-
nym (1), przy czym pierwsza z sekdji (I) zasilana jest ze zrodfa ener-
gii napieciem statym (U, druga z sekdji (1) zasilana jest napieciem
wyjsciowym (Uy,) pierwszej sekdji (1), a kolejne sekdje (I) zasilane
53 napieciem wyjsciowym poprzedniej sekdji (1), osiagajac na wyj-
sciu napiecie koricowe (Uy). Kazdg z sekdji stanowi co najmniej
jedna komorka (1) ztozona ze sterowanego tacznika potprzewodni-
kowego (2), przetaczanego kondensatora (3), drugiego sterowane-
go tacznika potprzewodnikowego (4) oraz trzeciego sterowanego
tacznika potprzewodnikowego (5). Wyjscie kazdej sekcji (I) stano-
wi sterowany tacznik potprzewodnikowy (6) wiaczony pomiedzy
sterowanym tacznikiem potprzewodnikowym (2) ostatniej komor-
ki (II) i przetaczalnym kondensatorem (3) ostatniej komorki (Il) oraz
kondensator wyjsciowy (7) potaczony ze sterowanym tacznikiem
potprzewodnikowym (6) i drugim sterowanym tacznikiem potprze-
wodnikowym (4).

(2 zastrzezenia)

Al (21) 408259 (22) 201405 19

(51) HO2N 10/00 (2006.01)
HO2N 11/00(2006.01)

(71)  KALOTA KRZYSZTOF, Lelow
(72) KALOTA KRZYSZTOF

(54) Sposoéb zamiany energii cieplnej na energie
elektryczng

(57) W zgtoszeniu zastagpiono plazme poétprzewodnikiem i ob-
nizono temperature jonizacji z temperatury tysiecy stopni Kel-
wina do temperatury nizszej od pokojowej np.: german donor lit
temperatura jonizacji donora 0,0093 €V. Jedyny istotny problem
to mniejsza dtugos¢ drogi dyfuzyjnej elektronu swobodnego
w potprzewodniku niz w plazmie rozwigzano stosujgc drobniejsze
pole magnetyczne przy podobnej wartosci indukcji magnetycznej.
Ta drobnoziarnista struktura pola magnetycznego nie jest szczelna
dla elektronéw poruszajacych sie zgodnie z polem elektrycznym,
wiec uszczelniono jg na granicy feromagnetyk - potprzewodnik
cienka dioda powierzchniowa przez naniesienie cienkiej warstwy
metalu o matej energii wyjscia elektronu z metalu. Potprzewodnik
taduje sie ujemnie, a feromagnetyk dodatnio, parametry przypomi-
naja chemiczne ogniwo.

(5 zastrzezen)

AT (21) 408192 (22) 201405 12

(51) HO02P 9/06 (2006.01)
H02M 7/217 (2006.01)
GO5F 1/66 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) KOCZARA WEODZIMIERZ
(54) Ukfad wytwarzania napiecia statego

(57) Uktad zawiera generator o regulowanej predkosci (GSY) na-
pedzany silnikiem o magnesach trwatych (EN) i potaczony z pro-



